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Part No:

150K(R)20A

150K(R)40A

150K(R)B0A

150K(R)80A

150K(R)100A

300U10A(R)

300U20A(R)

300U30A(R)

300U40A(R)

300UB0A(R)

300U160A(R)

Amp

150

150

150

150

150

300

300

300

300

300

300

Class
DO-8
(DO205)

DO-8
(DO205)

DO-8
(DO205)

DO-8
(DO205)

DO-8
(DO205)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

D0-9
(DO205AB)

VRRM
(VPK)

200

400

600

800

1000

100

200

300

400

600

1600

Lo@TC
(A)

125

125

125

125

125

300

300

300

300

300

300

Lo@TC
(°C)

180

180

180

180

180

130

130

130

130

130

120

IFSM
Max(A)

3740

3740

3740

3740

3740

6850

6850

6850

6850

6850

8640

IR@Tj
(HA)

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

IR@T] (mA)
35@
175°C

35@
175°C

35@
175°C

32@
175°C

24@
175°C

40@
175°C

40@
175°C

40@
175°C

40@
175°C

40@
175°C

15@
180°C

VF (V)

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

IF (A)

150

150

150

150

150

300

300

300

300

300

300
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Tj
-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-40°Cto
+180°C

Tstg
-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-60°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

IFSM
for

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C



Part No:
300U200A(R)

240U80D(R)

240U100D(R)

240U120D(R)

S380Y(R)

S380Z(R)

400U80D(R)

400U120D(R)

400U160D(R)

Amp

300

320

320

320

380

380

400

400

400

Class
D0-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

D0-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

DO-9
(DO205AB)

D0-9
(DO205AB)

VRRM
(VPK)

2000

800

1000

1200

1600

2000

800

1200

1600

Lo@TC

(A)
300

320

320

320

380

380

400

400

400

Lo@TC
(°C)

120

100

100

100

100

100

120

120

120

IFSM
Max(A)

8640

4700

4700

4700

6335

6335

8640

8640

8640

IR@Tj

(HA)

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

10@
25°C

IR@Tj (MA)
15@
180°C

15@
180°C

15@
180°C

15@
180°C

15@
150°C

15@
150°C

15@
180°C

15@
180°C

15@
180°C

VF (V)

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

IF@A)  Tj
300 -40°Cto
+180°C
320 g
20 faec
20 Haec
80 Haec
80 s
400 00
400 onoec
a0 ee

<

RoHS

COMPLIANT

Tstg

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+180°C

-40°Cto
+180°C

-40°Cto
+180°C

-565°Cto
+200°C

-55°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

-40°Cto
+200°C

\\

ecia

IFSM
for

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C
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